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Abstract 



1. Compact double band radiating source operating within the microwave range, formed of a first set 
comprising a semi-transparent reflector (290) and a source radiating according to a first direction of 
polarization, this first set operating within the highest frequency band, and a second set comprising a totally I 
reflecting device (301) and a source radiating according to a direction of polarization perpendicular to the 
direction of polarization of the first set characterized in that the two reflectors (290 and 301) are of dihedral I 
shape having an angle inferior to 180 degrees, the respective edges (310 and 32) being perpendicular, in 
that the semi-transparent reflecting device (290) transmits the wave radiated by the source with which it is 
associated and totally reflecting the wave radiated by the source associated with the totally reflecting device 
(301), and in that the two sources are formed of dipoles the arms of which are parallel to the edge of the 
associated dihedron, and the number and positions of which with respect to each other are determined in 
such a manner that the phase centers of the two sources are coincident (Figure 5). 
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Description 

La presents Inventi n concerns une sour 
rayonnante bi-bande compacte f nctionnant 
dans (e domains des hyperfr6quences. EHe est 
utilisable comme source primaire eciairant un 
systems optique focalisant ou comme element 
rayonnant directement seul ou en tant qu'ele- 
ment d'une antenne reseau a balayage dlectroni- 
que. 

Auparavant une source rayonnante f onction- 
nant dans deux bandes de frequences distinctes 
etait constitute par exemple par deux sources 
elementaires distinctes fonctionnant chacune 
dans une bande mais associees toutes les deux 
au meme reflecteur realise en forme de diedre, 
comme ceia est represents sur la figure 1. On y 
vo'rt en effet un dipole 1 dont la direction des 
brins est parallele a I'arete 2 du reflecteur diedre 

3 commun, et deux autres dipdles 4 et 5, sltues 
de part et d'autre du dipdle t pour des raisons de 
symfctrie et dont la direction des brins est per* 
pendiculaire a celle des brins du dipdle 1. Le 
dipole 1 d'une part et les deux dip6les 4 et 5 
d'autre part ont des polarisations croisees Tune 
par rapport a I'autre et Ton concort aisement que 
lorsqu'une telle source rayonnante bi-bande doit 
eclairer un systems optique focalisant, un reflec- 
teur parabolique par exemple, les centre de 
phase des deux ensembles, const'rtues Tun par ie 
dipdle 1 et le reflexteur 3 et l r autre par les dipdles 

4 et 5 et le reflecteur 3, ne peuvent etre confon- 
dus tous les deux avec le foyer de ce systems 
optique. Dans ce cas, les phenomenes d'aberra- 
tion ne permettent pas d'obtenir, d'une telle 
source bi-bande, le meilleur rayonnement possi- 
ble. 

Selon un autre exemple de realisation d'une 
source rayonnante bi-bande, decrite dans le bre- 
vet anglais N°758 957, une telle source peut corn- 
porter deux radiateurs d'onde, places cote a 
cdte, emettant et/ou recevant des ondes a des 
longueurs d'ondes differentes, selon deux direc- 
tions de polarisation orthogonates, et deux re- 
fiecteurs places Tun derriere I'autre. L'un de ces 
deux reflecteurs est constitufr par une grille se- 
mi-transparente tandis que I'autre reflecteur est 
totalement reflechissant et constitu§ par une 
feuille metallique par exemple. Mais dans cet 
exemple de realisation, les deux radiateurs 
d'onde qui sont par exemple des guides d'ondes, 
n'ont pas leurs centres de phase confondus ce 
qui entraTne des degrations dans le rayonnement 
de la source bi-bande. 

Le but de I'invention est de remedier a de tels 
inconvenients et de realiser une source rayon- 
nante compacte, fonctionnant dans deux bandes 
de frequences distinctes. 

Selon une caracteristique de I'invention, cette 
source rayonnante bi-bande compacte fonction- 
nant dans le domaine des hyperfrequences, 
comports deux nsembles ray nnants source- 
refle teur, I premier ens mble etant constitue 
par un systeme de dip' les accordes sur la bande 
de frequ nee d nt la frequence centrals est la 



plus elevee des deux et ray nnant une nde de 
polarisation determines, associe a un dispositif 
reflecteur semi-transparent le second ensemble 
etant constitue par un systeme de dipdles rayon- 

5 nant une onde de polarisation croisee par rap- 
port a la precedents associe a un dispositif tota- 
lement reflecteur, la position relative de ces 
deux ensembles l'un par rapport a I'autre etant 
telle que leurs centres de phase sont confondus. 

10 Le fait que les deux centres de phase des deux 
ensembles rayonnants source-refiecteur solent 
confondus apporte une meilleure f ocalisation de 
la source et par consequent de mellleurs carac- 
teristiques de rayonnement 

15 D'autres carecteristiques et avantages de I'ln- 
vention apparattront dans la description qui suit 
illustree par les figures 2, 3, 4 et 5 qui, outre la 
figure 1 deja decrite, represented des exemples 
de realisation non limitatifs d'une source rayon- 

20 nante bi-bande selon I'invention. 

La figure 2 represente une source rayonnante 
bi-bande qui comports deux ensembles rayon- 
nants distincts; le premier est constitue par un 
dipdle 6, accorde sur la bande dont la frequence 

25 centrale est la plus elevee, associe a un dispositif 
reflecteur 7 semi-transparent et le second en- 
semble est constitue par deux dipdles 8 et 9 as- 
socies & un second dispositif reflecteur 10. Le 
dipdle 6 rayonne une onde de polarisation deter- 

30 minee, pour laquelle le dispositif reflecteur 7 est 
transparent mais qui est reflechie par le reflec- 
teur 10. Par contre les dipdles 8 et 9 rayonnent 
une onde dont la polarisation est croisee par rap- 
port a la precedente, de sorte que le reflecteur 7 

35 la reflechit totalement En reglant la position re- 
lative de ces deux ensembles e'est-a-dire en re- 
glant aussi bien la distance D entre les deux re- 
flecteurs 7 et 10 que la distance d entre les brins 
des dipdles 6 d'une part et 8 et 9 d'autre part, on 

40 peut faire coincider leurs centres de phase de 
facon a obtenir les caracteristiques de rayonne- 
ment optimales. 

Comme le montre la figure 2, le reflecteur se- 
mi-transparent 7 est constitue par un reseau de 

45 fils metalliques paralleles 11, dont la direction 
est perpendiculaire a celle des brins 12 du dipdle 
6 done a la polarisation de I'onde qu'il emet Le 
reflecteur 1 0 est constitue par un reseau de fils 
13 metalliques paralleles dont la direction est 

50 parallele a celle des brins 12 du dipdle 6 pour 
reflechir totalement I'onde emise par ce dernier. 
Mais ce reflecteur 10 peut aussi etre realise par 
un reseau de fils metalliques crosses ou par une 
surface a metallisation continue. 

55 Pour fixer cette source bl-bande ainsi consti- 
tute, sur un support metallique par exemple 
dans le but de realiser une antenne a balayage 
electronique, le reflecteur 10 est tres structure et 
le reseau de fils 13 est realise sur une plaquette 

60 de materiau dielectriqu . Cette dernier porta 
d s inserts 14 metalliques servant a la fixation de 
la source, ert de plan de p se aux dipdl s et 
supports I dispositif de puissance Intdgre dans 
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son volume arrier . 

Dans le cas d la figure 2, le reflecteur semi- 
transparent 7 laisse passer V nde rayonnee par 
la dlp6l 6 auquell U est ass cie; mais dans un 
autre exempl de realisation, il sera au contraire 
totalement r6flecteur pour cette onde et lalssera 
passer Tonde emise par les autres dipdles et 
dant la polarisation est croisee par rapport a la 
premiere. Par contre, dans tous les cas, le reflec- 
teur semi-transparent doit etre associ6 au sys- 
teme de dipdles rayonnants accordes sur la 
bande de frequences dont la frequence centrale 
est la plus elevee. 

Sur la figure 3, le dispositif reflecteur semi- 
transparent est realise en forme de diedre 15, 
constKue par deux plans 16 et 17 possedant une 
arete commune 18. Pour des raisons de rayonne- 
ment optimal, le dipdle associe a ce reflecteur en 
forme de diedre est tel que la direction de ses 
brins eat parallele a I'arete du diedre. Ainsi, sur la 
figure 3, c'est le dipdle 19 qui est associe au 
reflecteur semi-transparent 15, ses brins 20 etant 
parallels a Terete 18 du diedre 15. Les flls 21 du 
reflecteur 15 etant orthogonaux a la direction des 
brins 20 du dip6le 19, I'onde emise par celui-ci 
passe a travers le diedre sans reflection, avant 
de ae reflechir sur le dispositif reflecteur 22, qui 
est constitue par un reseau de tils parallels 23 
de direction parallele a celle des brins 20. 
Comme precedemment, la position relative des 
deux ensembles rayonnants source-reflecteur 
permet de faire colncider leurs deux centre de 
phase pour obtenir les meilleures conditions de 
rayonnement de la source. 

Pour des raisons de tenue mecanique le vo- 
lume englobant les deux ensembles source-re- 
flecteur c'est-a-dire compris entre le reflecteur 
22, le plan passant par les aretes exterieures 24 
et 25 du diedre 15 et parallele au plan 22 et les 
quatre plans perpendiculaires entre eux et au 
plan 22 peut §tre rempli de mousse de polyure- 
thane & falble densrte. On peu egalement ajouter 
un radome dielectrique autour de cette source 
pour en assurer en plus I'etancheite. 

Une application particuliere du mode de reali- 
sation decrit sur la figure 3 a ete realisee pour 
une source rayonnante devant fonctionner dans 
deux bandes de frequences distinctes centrees 
sur 1000 MHz et 1250 MHz. Le reseau de flls me- 
talliques paralleles 21, constituent le reflecteur 
semi-transparent 15 en forme de diedre, est ob- 
tenu par le precede de photogravure utilise dans 
la technologie de fabrication des circuits im- 
primes. La distance entre I'arete 18 du diedre et 
les brins 20 du dipole 19 est egale a 0,6 A, A etant 
la longueur d'onde a la frequence centrale 
1250 MHz et Tangle du diedre est egal a 90°. Les 
deux autres dipoles 30 et 31 sont alimentfes en 
phase ou en opposition de phase par Tinterme- 
diaire d'un repartiteurd'energie dutype tanneau 
hybride 6#4«. Le reflecteur plan 22 est consti- 
tue par un plaque de dielectrique metallise et la 
distance qui le separe des brins d s dipdles 30 et 
31 est egal a 0,25 A' t A' etant la longueur d'onde 
a la frequence centrale 1000 MHz. 



Sur la figure 4 est represents un autre xem- 
pl de realisation de invention, dans I quel les 
deux systemes d dipdles rayonnants ne s nt 
constitues qu par un seul dipole 26 et 27 de 
chacun des deux polarisati ns. P ur respect r 
la symetrie de la source, necessaire pour faire 
coincider les deux centres de phase, ces deux 
dipdles doivent etre centres. Pour cela, ils sont 
montes sur un seul pied 28 commun aux deux 
mais sont alimentes par deux lignes coaxiales 37 
et 38 distinctes, reliees chacune d Tun des brins 
39 et 40 des deux dipdles. La encore, la forme 
des reflecteurs est quelconque, autrement drt le 
reflecteur semi-transparent 29 peut dtre en 
forme de diedre ou plan tout comme le reflecteur 
300, les remarques concernant lour position rela- 
tive etant les memes que precedemment. 

Sur la figure 5 est envisage le cas ou les deux 
dispositifs reflecteurs 290 et 301 sont realises en 
forme de diedres. Comme cela a ete expiiqu6 
auparavant, les deux systemes de dipdles ayant 
leurs brins perpendiculaires les uns par rapport 
aux autres, les diedres sont disposes de sorte 
que les aretes 310 et 32 formees respecth/ement 
par Intersection des plans (33 et 34) et (35 et 36), 
sont perpendiculaires. 

Enfin la figur 6 represente un autre exemple de 
realisation de I'invention, dans lequel le reflec- 
teur41 en forme de diedre est place de sorte que 
son arete 42 est sltuee derriere le rdflecteur plan 
43. Au reflecteur 41 est associ6 un dipdle 44 dont 
les brins sont paralleles a I'arete 42 et au reflec- 
teur plan 43 sont associes deux dipdles 45 et 46 
de polarisation croisee par rapport a celle du 
dipdle 44. La partie du reflecteur plan 43 situee 
en avant de I'arete 42 doit obligatoirement dtre 
semi-transparente pour laisser passer I'onde 
emise par un des deux systemes de dipoles 
rayonnants, c'est-a-dire par le dipdle 44 dans le 
cas precis de cette figure. L'autre partie de ce 
reflecteur, comme le reflecteur diedre 41 lui- 
meme peuvent etre constitues par des plaques 
metalliques pleines ou par des reseaux polari- 
seursselon le but recherche. 

Dans tous ces cas de realisation decrits, lea 
systemes polariseurs constitues par des reseaux 
de fils metalliques peuvent etre photograves sur 
des plaquettes de materiau dielectrique. On peut 
6galement remplacer ces reseaux de fils par des 
lames metalliques paralleles plus rigides. Les re- 
marques concernant la position relative des deux 
ensembles rayonnants source-reflecteur, leur 
realisation pratique et I'ajout de mousse de po- 
lyurethane comme celui d'un radome sont vala- 
bles egalement par tous ces cas. 

On a ainsi decrit une source rayonnante bi- 
bande compacte, qui peut etre utilisee comme 
element rayonnant directement seul ou bien en 
tant qu'element d'une antenne a balayage elec- 
tronique. Mais cette source peut aussi eclalrer un 
systeme optique focaiisant, dont la position par 
rapport aux deux ensembles rayonnants source- 
reflecteur qui la constituent est tell que le foyer 
de ce system optique st conf ndu avec I urs 
deux centres de phase. 
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Revendications 

1. Source rayonnante bi-bande compacte 
fonctionnant dans le domaine des hyperfre- 
quences, constituee par un premier ensemble 
comportant un reflecteur semi-transparent (290) 
et une source rayonnant selon une premiere di- 
rection de polarisation, ce premier ensemble 
fonctionnant dans la bande des frequences les 
plus elevees, et un second ensemble comportant 
un dispositif totalement reflecteur (301) et une 
source rayonnant selon une polarisation de di- 
rection perpendiculaire A la direction de polari- 
sation du premier ensemble, caracterise en ce 
que les deux reflecteurs (290 et 301) sont en 
forme de diedres, d'angle inferieur & 180°, leurs 
aretes respectives (310 et 32) etant perpendicu- 
laires, en ce que le dispositif reflecteur semi- 
transparent (290) laisse passer I'onde rayonnee 
par la source auquel il est associe et reflechit 
totalement I'onde rayonnee par la source asso- 
ciee au dispositif totalement reflecteur (301) et 
en ce que les deux sources sont constitutes par 
des dipoles dont la direction des brins est paral- 
lels a I'arete du diedre associe et dont leur nom- 
bre et leur position, les unes par rapport aux 
autres, sont determines de facon a ce que les 
centres de phase des deux sources soient 
confondus (figure 6): 

2. Source rayonnante bi-bande selon la reven- 
dication 1, caracterisee en ce que la source asso- 
ciee au reflecteur semi-transparent (15) du pre- 
mier ensemble rayonnant est constituee par un 
dip6le (19) et la source du second ensemble 
rayonnant est constituee par deux dipdles (30 et 
31). places de part et d'autre du dipole (12) du 
premier ensemble rayonnant et dont la direction 
des brins est perpendiculaire & cede des brins de 
ce dernier dipdle (figure 3). 

3. Source rayonnante bi-bande selon les re- 
vendications 1 ou 2 caracterisee en ce que le 
dispositif reflecteur semi-transparent (15) est 
constitue par un reseau de fils metalliques paral- 
lels (21) dont la direction est perpendiculaire a 
celle de la polarisation de I'onde pour laquelle 11 
est transparent (fig. 3). 

4. Source rayonnante bi-bande selon Tune des 
revendications precedentes. caracterisee en ce 
que le dispositif totalement reflecteur est consti- 
tue par un reseau de fils metalliques paralleles 
(13) dont la direction est parallele h la polarisa- 
tion de I'onde qu'il reflechit, ou par un reseau de 
fils metalliques croises ou par une surface a me- 
tallisation continue. 

5. Source rayonnante bi-bande selon Tune des 
revendications precedentes, caracterisee en ce 
que les sources associees aux deux reflecteurs 
sont constituees chacune par un seul dip6le (26 
et 27) ces deux dipoles etant croises et montes 
sur un seul et meme pied (28) commun mais ali- 
m ntes par deux lign s coaxiales (37 et 38) dis- 
tinctes (figure 4). 

6. Source rayonnante bi-bande selon Tune des 
revendications prec'd ntes, caracterise en c 
qu le volume englobant les deux ens mbles 



rayonnants, compris entre le dispositif totale- 
ment reflecteur (22), le plan passant par les 
aretes exterleur s (24 et 25) du dispositif reflec- 
teur semi-transparent (15) et parallele au dispo- 
5 sitif reflecteur (22) et les quatre plans perpendi- 
culaires entre eux et au dispositif reflecteur (22). 
est rempli de mousse de potyurethane a faible 
densfte. 

7. Source rayonnante bi-bande selon Tune des 
10 revendications precedentes, caracterisee en ce 

qu'un raddme dielectrique est place autour de la 
source. 

8. Utilisation d'une source rayonnante bl- 
bande selon 1'une des revendications 1 a 9, 

15 comme element rayonnant d'une antenne reseau 
a balayage electronique. 

9. Utilisation d'une source rayonnante bi- 
bande selon I'une des revendications 1 a 9, dans 
un systeme optique focalisant, caracterisee en 

20 ce que la position de la source par rapport au 
systeme optique est telle que les deux centres 
de phase des deux ensembles rayonnants 
source-reflecteur qui la constituent sont confon- 
dus avec le foyer du systeme optique. 

25 

Paterttartsprfiche 

1. Kompakte Doppelband-Strahlerquelle, die 
30 im Mikrowellengeblet arbehet, gebildet aus ei- 
ner ersten Gruppe, die einen halbdurchlSssigen 
Reflektor (290) und eine Quelle umfafit, welche 
mit einer ersten Polarisationsrichtung abstrahlt, 
wobei diese erste Gruppe im Band der hochsten 
35 Frequenzen arbeitet, und aus einer zweften 
Gruppe, die eine vollstandig reflektlerende Vor- 
richtung (301) und eine Quelle umfafct, die mit 
einer Polarisationsrichtung abstrahlt, welche 
senkrecht zu der Polarisationsrichtung der ersten 
40 Gruppe ist, dadurch gekennzeichnet, daS die 
zwei Refiektoren (290 und 301) die Form elnes 
Zweiflachs mit einem Winkel von weniger als 
180° aufweisen, wobei ihre Kanten (310 und 32) 
aufeinander senkrecht sind, daB die halbdurch- 
45 lassige Reflektorvorrichtung (290) die von der Ihr 
zugeordneten Quelle abgestrahlte Welle durch- 
laBt und die von der der vollstandig reflektieren- 
den Vorrichtung (301) zugeordneten Quelle ab- 
gestrahlte Welle vollstandig reflektiert und daB 
50 die zwei Quellen durch Dipole gebildet sind, de- 
ren Arme parallel zur Kante des zugeordneten 
Zweiflachs verlaufen und deren Anzahl und Posi- 
tion relativ zueinander derart bestimmt sind, daB 
die Phasenzentren der zwei Quellen zusammen- 
55 fallen (Fig. 5). 

2. Doppelband-Strahlerquelle nach Anspruch 
1. dadurch gekennzeichnet, daB die dem halb- 
durchlassigen Reflektor (15) der ersten Strahler- 
gruppe zugeordnete Quelle durch einen Dlpol 
60 (19) und die Quelle der zweiten Strahlergruppe 
durch zwei Dipole (30 und 31) gebildet 1st, die auf 
der einen bzw. anderen Seite des Dipols (12) der 
ersten Strahlergruppe angeordnet sind und de- 
ren Arme senkrecht zu den Armen des letztge- 
65 nannten Dip Is ausgerichtet sind (Fig. 3). 
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3. Ooppelband-Strahlerquell nach Anspruch 
1 oder 2, dadurch g kennzeichnet, daB die halb- 
durchlaaslge Reflektorvorrichtung (15) aus ei- 
nem Grtterweric von parallalen Metalldrahten 
(21) gebildet ist deren Richtung parallel zu der 
der Wellenpotarisation ist. fur die sie durchlSsslg 
bt(Flg.3). 

4. Doppelband-Strahlerquelle nach einem der 
voretehenden AnsprOche, dadurch gekennzeich- 
net daft die vollstandig reflektierende Vorrlch- 
tung durch eln Ghterwerk von parallelen Metall- 
dnlhten (13) gebildet ist deren Richtung parallel 
zu der Polarisation der durch sie reflektierten 
Welle ist oder aber aus einem Gitterwerk von 
gekreuzten Metalldrihten oder aus einer Ober- 
flfiche mit durchgehender Metallisierung. 

6 Doppelband-Strahlerquelle nach einem der 
voretehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net daft die den beiden Reflektoren zugeordne- 
ten Quellen Jewells durch einen einzigen Dipol 
(28 und 27) gebildet sind, wobei diese zwei Dipo- 
le gekreuzt und auf demselben gemeinsamen 
FuB (28) montiert sind, jedoch uber verschiedene 
Koaxlalleltungen (37 und 38) gespeist werden 

^8. Doppelband-Strahlerquelle nach einem der 
voretehenden Anspruche. dadurch gekennzeich- 
net daB das Volumen, welches die zwei Strah- 
lergruppen umfaBt und zwischen der vollstandig 
reflektierenden Vorrichtung (22), der durch die 
euBeren Kanten (24 und 2B) der halbdurchlassi- 
gen Reflektorvorrichtung (15) veriaufenden Ebe- 
ne, die parallel zur Reflektorvorrichtung (22) 1st, 
und den vier eufelnander und zu der Reflektor- 
vorrichtung (29) senkrechten Ebene enthalten 
ist, mit Polyurethanschaum von geringer Dichte 

ausgefulhist. _ . 

7 Doppelband-Strahlerquelle nach einem der 
voretehenden Anspruche. dadurch gekennzeich- 
net daB eln dielektrischer Radom urn die Quelle 
herumangeordnetist 

8, Verwendung einer Doppelband-Strahler- 
quelle nach einem der Anspruche 1 bis 9 als 
Strahlerelement einer Gruppenantenne mit elek- 
tronischerVerschwenkung. 

9. Verwendung einer Doppelband-Strahler- 
quelle nach einem der Anspruche 1 bis 9 in einem 
optlschen fokussierenden System, dadurch ge~ 
kennzeichnet, daB die Position der Quelle bezug. 
Hch des optischen Systems derart ist, daB die 
beiden Phasenzentren der zwei Strahlargruppen 
aus Quelle und Reflektor, woraus sie gebildet ist 
mit dem Brennpunkt des optischen Systems zu- 
sammenfallen. 



Claims 

1. Compact double band radiating source ope- 
rating within the microwave range, formed of a 
first set c mprising a semi-transparent reflector 
(290) 8nd a source radiating according to a first 
direction f polarization, this first set perating 
within the highest frequency band, and a second 
set comprising a totally reflecting device (301) 



and a source radiating according to a direct! n f 
polarization perpendicular t the direction f po- 
larization of the firsts t characterized in that the 
two reflectors (290 and 301) are of dihedral snap 

5 having an angle inferior to 180°. the resp ctjv 
edges (310 and 32) being perpendicular, in that 
the semi-transparent reflecting device (290) 
transmits the wave radiated by the source with 
which it is associated and totally reflecting the 

10 wave radiated by the source associated with the 
totally reflecting device (301), and in that the two 
sources are formed of dipoles the arms of which 
are parallel to the edge of the associated dihe- 
dron, and the number and positions of which 

15 with respect to each other are determined in 
such a manner that the phase centers of the two 
sources are coincident (Figure 5). 

2 Double band radiating source according to 
claim 1, characterized in that the source asso- 

20 elated with the semi-transparent reflector (15) or 
the first radiating set is formed by a dipole (19), 
and the source of the second radiating set is 
formed of two dipoles (30 and 31) placed on both 
sides of the dipole (12) of the first radiating set 

25 and having arms extending parallel to the arms 
of the latter dipole (Figure 3). 

3 Double band radiating source according to 
claims 1 or 2, characterized in that the semi- 
transparent reflector device (15) is formed of a 

30 network of parallel metallic wires (21) the direc- 
tion of which is perpendicular to that of the po- 
larization of the wave to which it is transparent 

^"Double band radiating source according to 
35 any of the preceding claims, characterized in 
that the totally reflecting device is formed of a 
network of parallel metallic wires (13) the direc- 
tion of which is parallel to the polarization of the 
wave which it reflects, or of a network of crossed 
40 metallic wires or of a surface having a continu- 
ous metallization. 

5. Double band radiating source according to 
any of the preceding claims, characterized in 
that the sources associated with the two reflec- 
ts tors are each formed by a single dipole (26 and 
27) these two dipoles being crossed and mount- 
ed on one and the same common stand (28), but 
being fed by two distinct coaxial lines (37 and 38) 
(Figure 4). m 
50 6 Double band radiating source according to 
any of the preceding claims, characterized in 
that the volume encompassing the two radiating 
sets, comprised between the totally reflecting 
device (22), the plane passing through the outer 
55 edges (24 and 25) of the semi-transparent ref- 
lecting device (15) and parallel to the reflecting 
device (22) and the four planes which are per- 
pendicular to each other and to the reflecting 
device (22) Is filled with a polyurethane foam of 
GO low density. . 
7 Double band radiating source according to 
any of the preceding claims, characterized in 
that a dielectric rad me is placed ar und the 
source. 

65 8. Use of a double band radiating sourc ac- 



5 



cording to any of claims 1 to 9 as a radiating 
element of an 1 ctronically scanned array an- 
tenna. 

9. Use of a double band radiating source ac- 
cording to any of claims 1 to 9 in an optica! focus- 5 
ing system, characterized in that the position of 
the source with respect to the optical system is 
such that the two phase centers of the two radi- 
ating sets of source and reflector whereby it is 
constituted are coincident with the focus of the 10 
optical system. 
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